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物理学名词

对 .//0 年版物理学名词 )，1，2字头词条修订及增补的建议

一- 删除
)((’3),*")4,- 照明
)3#’5)"6 578)8")9)"6- 杂质电阻率
)3#’5)"6 8"*"7 +4,:’+")4,- 杂质态导电
),:)’3 *,")34,):7- 锑化铟（%’();’7 < =>& =0?0 < .//0）
),:)’3 #!48#!):7- 磷化铟（%’();’7 < =>& =0?> < .//0）
),"75@*,: 7(7+"54, 8+*""75),A 37+!*,)83- 带间电子散射机理
),"5*B+*9)"6- 内［共振］腔
),"5),8)+ 578)8")9)"6- 内禀电阻率
)84"!753*( C*(( 7DD7+"- 等温霍尔效应
)5*875- 等于 ),D5*57: (*875红外激光器
E4((6 8#5),A @*(*,+7 - 约利弹簧秤 - （ %’();’7 < =F& =G.G <
.//0）
H:I 7J’*")4,- H:I方程-（%’();’7 < =G& =//= < .//0）
HHK 37"!4:- HHK法-（%’();’7 < =>& =?>L < .//0）
HM #!*87 "5*,8)")4,- HM 相变

二- 修改
):7,")D)+*")4,- 证认，中文改为：认证，又称识别
):(75 %*97- 闲波，中文改为：闲［散］波
)((’3),*")4,- 等于 )((’3),*,+7［光］照度，去掉等于“ )((’3)B
,*,+7”，中文改为：.，［光］照度；F，照明
)3*A7- 象，‘象’改为‘像’
下面相继约 F/ 条中‘象’均改为‘像’
)3*A7 86,"!78)8- 图象综合，中文改为：图像合成
)3#(48)4,- 爆聚，中文增加：又称内爆
)3#54#75 D75547(7+"5)+8- 非本征铁电体，中文‘本征’改为
‘常规’

)3#’(87- 冲量，中文改为：.，冲量；F，脉冲
),+43),A %*97- 入［射］波，去掉方括号
),+4337,8’5*"7 #!*87- 无公度相，‘无’改为‘非’
),8’(*"7: +4,:’+"45- 绝缘导体，中文改为：绝缘［的］导体
),"7A5*"7: +)5+’)"- 集成电路，加英文缩写：（ NO）
),"7537:)*"7 8"*"7- 居间态，中文增加：又称中间态
N,"75,*")4,*( P,)4, 4D Q’57 *,: R##()7: Q!68)+8- 国际纯粹物
理与应用物理联合会，去掉‘纯粹物理’中‘物理’二字

),"759*((76 8+*""75),A- 谷际散射，中文改为：谷间散射
),"5),8)+ (),7%):"!- 内禀线宽，‘内禀’改为‘本征’
),"5),8)+ 873)+4,:’+"45- 内禀半导体，‘内禀’改为‘本征’
N4DD7 @*5- 约费棒，‘费’改‘飞’
)4,)+ @4,:),A- 离子键合，改为：)4,)+ @4,: 离子键
)4, )3#(*,"*")4,- 离子植入，又称“离子注入”。中文改为：
离子注入

)5)8- 可变光阑，中文改为：.，可变光阑；F，虹膜
)84375-［同］核异能素，中文改为：.，同核异能素；F 同分异
构体

)84375 8!)D"- 同质异能移位，中文改为：同核异能移位
17" - 喷注，中文改为：. 喷注；F 喷嘴；S 射流；L 喷流
H*A43T (*"")+7- 笼目格，英文改为：2*A43T (*"")+7
275,7(- 核［函］，中文改为：. 核［函数］；F 核，实
H7 "458)4, #7,:’(’3- 葛庭燧扭摆，中文增加：简称葛氏摆
2),7")+ 34:7- 动理模，中文改为：动理［学］模
2),7")+ #4"7,")*(- 动理势，中文改为：动理［学］势
2),7")+ "73#75*"’57- 动理温度，中文改为：动理［学］温度

三- 新增
)+48*!7:54,- 二十面体
):7*( A(*88 "5*,8)")4,- 理想玻璃转变
):7,")"6 3*"5);- 单位矩阵
)A,)")4, #4),"- 燃点
)A,)")4, "73#75*"’57- 点火温度
)3*A7 +!*5A7- 像电荷
)3*A7 +4:),A- 图像编码，又称特征编码
)3*A7 :)8"45")4,- 图像畸变
)3*A7 D453*")4,- 成像
)3*A7 8’5D*+7- 像面
)3*A),*56 J’*,")"6- 虚量
)3#*+"- .，撞击；F，碰撞
)3#75D7+" +(4,),A- 非理想克隆
)3#54#75 54"*")4,- 非常规转动
)3#54#75 86337"56 4#75*")4,- 非常规对称操作
)3#’(8)97 D45+7- 冲力
)3#’5)"4,- 杂质子
)3#’5)"6 *975*A7- 杂质平均
)3#’5)"6 @*,:- 杂质能带
)3#’5)"6 @*,: +4,:’+")4,- 杂质带电导
)3#’5)"6 7,873@(7- 杂质系综
)3#’5)"6 8+*""75),A- 杂质散射
)3#’5)"6 873)+4,:’+"45- 杂质半导体
),+!（ ),）- 英寸
),+(),*")4,- .，倾角；F，交角
),+(),*")4, 4D 45@)"- 轨道倾角
),+4!757," 8+*""75),A- 非相干散射
),+4!757," "’,,7(),A- 非相干隧穿
),+4337,8’5*"7 +568"*(- 非公度晶体
),+43#5788)@(7 J’*,"’3 ()J’):- 不可压缩量子液体
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0345*53453) 6077083 905/4! 独立裂变产额
0345: 5//0*7804! 折射率椭球
0340;52) <1* 75=02834.2)8;! 间接带隙半导体
0340;52) );1370)083! 间接跃迁
034.254 28(5;5325! 感生相干性
034.254 5/52);021/ 2.;;53)! 感生电流
034.254 );1370)083! 感生跃迁
034.254 *10;03< *8)53)01/! 感生配对势
035/17)02 5/52);83 ).335/03< 7*52);8728*9（ >?@A）! 非弹性电
子隧道谱学

035/17)02 721))5;03< 5:20)1)083! 非弹性散射激发
035/17)02 ).335/03<! 非弹性隧穿
035;) <17! 惰性气体
035;)01/ <.041325! 惯性导航
036/52)083 *803)! 拐点
0368;=1)027! 信息学
0368;=1)083! 信息
0368;=1)083 *;8257703<! 信息处理
0368;=1)083 )(58;9! 信息论
0368;=1)083 B5/820)9! 信息速度
036;1;54 1C78;*)083! 红外吸收
036;1;54 45)52)8;! 红外探测器
036;1;54 75378;! 红外传感器
036;1;54 703<./1;0)9! 红外奇异［性］
03(8=8<5350)9! ’，非均匀性；$，杂色性
03D52)083E/82F03<! 注入锁定
0335; *;84.2)! 内积
0335; ;1401)083 G835! 内辐射带
0335; 7(5//! 内壳层
0375*1;1C0/0)9! 不可分离性
03 70). =517.;5=53)! 原位测量
03 70). =5)(84! 原位法
0375;)083 /877! 插入损耗
037./1)8;E7.*5;2834.2)8; );1370)083! 绝缘体 H超导体转变
03)5<5; I.13).= J1// 56652)! 整数量子霍尔效应
03)5<;1)54 *./75! 累积（平均）脉冲
03)5375 7(82FE,1B5! 强击波
03)5370)9! 强度
03)5370)9 2/1=*03<! 强度箝位
03)5;12)083E6;55 7.C7*125! 无［相］互作用子空间
03)5;12)083 ;5*;5753)1)083!［相］互作用表象
03)5;21/1)54 =83)(! 闰月
03)5;2(13<5 8*5;1)8;! 交换算符
03)5;40<0)1/ );1374.25;! 叉指换能器
03)5;6125 6;55 535;<9! 界面自由能
03)5;6125 ;5707)1325! 界面电阻
03)5;61201/ 7)0663577! 界面劲度［系数］
03)5;<;13./1; C1;;05;! 粒间势垒

03)5;/195;! 界层
03)5;/195; ).335/03<! 层间隧穿
03)5;=5)1//02 28=*8.34! 金属间化合物
03)5;=8/52./1; C83403<! 分子间键合
03)5;=8/52./1; 28345371)083! 分子间聚合
03)5;31/ 605/4! 内场
03)5;31/ 7);103! 内应变
03)5;31/ 7);577! 内应力
03)5;*/131; 7*1203<!［晶］面间距
03)5;*/135)1;9 4.7)! 行星际尘埃
03)5;*/135)1;9 =1))5;! 行星际物质
03)5;*8/9=5;! 互聚物
03)5;*8/9=5;0G1)083! 共聚［化］
03)5;7)5//1; 2/8.4! 星际云
03)5;7)5//1; 4.7)! 星际尘埃
03)5;7)5//1; 5:)032)083! 星际消光
03)5;7)5//1; =1))5;! 星际物质
03)5;7)5//1; 7*125! 星际空间
03)5;7)0)01/ 1)8=! 填隙原子
03)5;7)0)01/ 0=*.;0)9! 填隙杂质
03)5;79=C8/ 03)5;65;5325! 码间干扰
03);1C134 );1370)083! 带内跃迁
03);03702 1))53.1)083! 内禀衰减
>3B1;! 殷钢
03B1;013)［I.13)0)9］! 不变量
03B5;75 12 K875*(783 56652)! 逆交流约瑟夫森效应
03B5;75 L8=*)83 56652)（ >L?）! 逆康普顿效应
03B5;75 *(8)85=077083 7*52);8728*9! 逆光电子能谱学
03B5;75 7I.1;5 /1,! 平方反比律
03B5;75 );13768;=! 逆变换
03B5;7083 ,0)(8.) /1703<! 无激光反转
03B5;)54 *8*./1)083! 反转［粒子数］布居
03B5;)5;! 反相器，逆变器
03B07204 6/8,! 无黏性流
>8665EM5<5/ 2;0)5;083! >8665EM5<5/判据
>8665 );1*! >8665阱
083 C51= 5)2(03<! 离子束刻蚀
083 C51= 7*.))5;03<! 离子束溅射
083 28;5! 离子实
08302 ;140.7! 离子半径
0830G1)083 535;<9! 电离能
0838*1.75! 电离层顶
083 78.;25! 离子源
083 );1*! 离子阱
083 );1**03<! 离子捕获
0;;54.20C/5 G835! 不可约区
0;;5B5;70C0/0)9! 不可逆性
0753)(1/*02 *;82577! 等焓过程
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)./,"01#)+ #01+/..- 等熵过程
).12*0)+3.#), 4’*,"’5 ,’52/0- 同位旋量子数
).1+!01,).5- 等时性
).1!6#./- 7，等高线；8，等值线，英文又称 +1,"1’0 (),/
).1(*")1,- 隔离［度］
).1(*")1, 9)("/0- 隔离滤波器
).1(*"10- 隔离器
).15/0 ."*"/- 7，同核异能态；8，同分异构态
).1.+*(/0- 同位旋标量
).1"1#/ :*"),;- 同位素测年
).1"1#/ (*2/(),;- 同位素标记
).1"1#/ ./#*0*")1,- 同位素分离
).1"1#/ :)(’")1, 5/"!1:- 同位素稀释法
).1"1#/ /99/+"- 同位素效应
).1"1#)+ /,0)+!5/,"- 同位素富集
).1"1#)+ "0*+/0- 同位素示踪剂
).1"1#)+ "0*+),;- 同位素示踪
).1"01#)+ .+*""/0),;- 各向同性散射
).1</+"10- 同位旋矢量
)"),/0*," /=+!*,;/- 巡游交换
>3? +!*0*+"/0).")+- >3?特性曲线，即电流3电压特性曲线
@*,.A6（@6）- 央
B/" 4’/,+!),;- 喷注淬火
B1)," :/,.)"6 19 ."*"/.- 联合态密度
@1./#!.1, C D E +1,</0"/0- 约瑟夫森 C D E转换器，亦称超导
C D E转换器
@1./#!.1, +1’#(),; /,/0;6- 约瑟夫森耦合能
@1./#!.1, +0)")+*( +’00/,"- 约瑟夫森临界电流
@1./#!.1, 90/4’/,+6- 约瑟夫森频率
@1./#!.1, +’00/,"- 约瑟夫森电流
@1./#!.1, 9)/(: /99/+" "0*,.)."10 @FGHI）- 约瑟夫森场效应
管，亦称超导场效应管

@1./#!.1, B’,+")1, *00*6- 约瑟夫森结阵［列］
@1./#!.1, (1;)+ ;*"/- 约瑟夫森逻辑门
@1./#!.1, 5/5106 +/((- 约瑟夫森记忆单元
@1./#!.1, 5)=/0- 约瑟夫森混频器
@1./#!.1, 1.+)((*"10- 约瑟夫森振荡器
@1./#!.1, #/,/"0*")1, :/#"!- 约瑟夫森穿透深度

@1./#!.1, 0*:)*")1,- 约瑟夫森辐射
@1./#!.1, .*5#(/0- 约瑟夫森取样器，亦称超导取样器
@1./#!.1, "’,,/(),; +’00/,"- 约瑟夫森隧道电流
@1./#!.1, <1("*;/ ."*,:*0:- 约瑟夫森电压基准
@1./#!.1, <10"/=- 约瑟夫森涡旋
@1’(/（@）- 焦［耳］
@1<)*, )1,1.#!/0/- 木星电离层
@’#)"/0- 木星
@’#)"/0 0*:)*")1, 2/("- 木星辐射带
B’,+")1,- 结
B’,+")1, +*#*+)"*,+/- 结电容
B’,+")1, 0/.)."*,+/- 结电阻
J3+*#"’0/- J 俘获
J3+*#"’0/ 0*:)*")1,- J 俘获辐射
J3+1,</0.)1, +1/99)+)/,"- J 转换系数
J3/(/+"01, +*#"’0/- J 电子俘获
J/(<),（J）- 开［尔文］（KL& K7）
J/(<), "/5#/0*"’0/ .+*(/- 开尔文温标
J/00 M N/%5*, 2(*+A !1(/- 克尔 M纽曼黑洞
A/?（ A)(1/(/+"01,3<1("）- 千电子伏
A39*+"10- A 因子，［中子］增殖因子
A),A- 扭折
J35/.1,- J 介子
J35/.1, +*#"’0/- J 介子俘获
J,);!" .!)9"- 奈特移位
J,1"- 7 扭结；8 节（船速单位）
A,1" "!/106- 扭结理论
J1!(/0O. 0’(/- J1!(/0定则
J1!,3P!*5 /4’*")1,- 科恩 M沈方程
J1,:1 "/5#/0*"’0/- 近藤温度
J100),;* 0/(*")1,- "林格关系
A3.#*+/- A 空间
J’213Q0//,%11: 9105’(*- J’213Q0//,%11:公式

（中国物理学会物理学名词委员会）

附中国物理学会物理学名词委员会秘书钱俊的联系方式：

通信：北京 RKS 信箱中国物理学会办公室（邮编：7KKKTK）
电话：K7K M T8RUVK7V- H5*)(：

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
+#.W *#!6& )#!6& *+& +,

·读者和编者·

关于电磁势的洛伦茨规范问题

关于电磁势的洛伦茨规范和相关的洛伦茨条件：&·! ! 7
"8

!!
!#

$ K ，在国内出版的电动力学教材以及大多数国外出版

的电动力学教材中，被误称为“洛仑兹规范”和“洛仑兹条件”，我国 7VVR 年出版的物理学名词也不例外&
该规范是由丹麦物理学家洛伦茨（X& ?& X10/,Y）于 7TRZ 年提出（见 X& ?& X10/,Y& [!)(& \*;& P/0& S，7TRZ，SU：8TZ），而洛

仑兹（]& C& X10/,"Y）为荷兰物理学家（7TLS—7V8T），在洛伦茨提出洛伦茨条件时，洛仑兹年仅 7U 岁&
该问题在 @& E& @*+A.1, 所著 ^(*..)+*( H(/+"01:6,*5)+.（I!)0: H:)")1,，@1!, _)(/6‘P1,. >,+，7VVT）一书中提及，上述结论请

查阅该书&
（中国科学技术大学- 胡友秋）
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